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Samsung startet Massenproduktion des industrieweit ersten 3D V-NAND Flash-
Speichers mit 32 Lagen

Korea (ots) -
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Samsung Electronics Co. Ltd., Marktfiihrer von innovativer Speichertechnologie, hat mit der Massenproduktion des industrieweit
ersten dreidimensionalen (3D) V-NAND Flash-Speichers mit 32 vertikal gestapelten Zellenlagen begonnen. Der neue Speicher ist
in der zweiten Generation des V-NAND-Produktangebots von Samsung.

Bei dem 32-lagigem 3D V-NAND von Samsung - auch als Vertical NAND bezeichnet - ist zum Stapeln der Zellenmatrix eine
komplexere Entwicklungstechnologie als beim bisherigen V-NAND mit 24 Lagen erforderlich. Dennoch bietet das neue 3D V-
NAND eine wesentlich héhere Produktivitdtseffizienz, da Samsung im Wesentlichen die gleiche Ausstattung wie zur Produktion
von V-NANDs aus der ersten Generation nutzen kann.

Darlber hinaus hat Samsung ein Angebot an Premium SSDs herausgebracht, die auf V-NAND Flash-Speicher der zweiten
Generation basieren und tiber 128 Gigabyte (GB), 256 GB, 512 GB und 1 TB verfiigen. Nachdem Samsung im vergangenen Jahr
3D V-NAND-basierte SSDs fiir Rechenzentren vorgestellt hat, dehnt es jetzt sein Angebot an V-NAND SSDs auf High-End PC-
Anwendungen aus und erweitert somit seine Marktbasis.

"Wir haben die Verfiigbarkeit unserer 3D V-NANDs erhéht, indem wir eine umfangreiche V-NAND SSD Produktpalette vorstellen,
die zusétzlich zu Rechenzentren den PC-Markt abdeckt,"” sagt Young-Hyun Jun, Executive Vice President, Memory Sales and
Marketing, Samsung Electronics. "Betrachten Sie uns als Anbieter, der eine konsistente Produktpalette hochleistungsfahiger hoher
Dichte V-NAND SSDs sowie Core V-NAND-Chips fur IT-Kunden weltweit zeitnah liefert und zur schnellen Marktakzeptanz der 3D
NAND-Technologie beitragt."

Die neuen SSDs auf 3D V-NAND-Basis weisen beim Schreiben etwa die doppelte Haltbarkeitsdauer auf und bené&tigen gegentiber
planaren (2D) MLC NAND-basierten Halbleiterlaufwerken 20 Prozent weniger Leistung.

Zu einem spateren Zeitpunkt des Jahres wird Samsung zusétzliche Premium 3D-basierte SSDs auf der Basis seines V-NAND
Speicher der zweiten Generation vorstellen. Diese werden eine noch héhere Zuverldssigkeit und noch héhere Speicherkapazitdten
bieten und eine Vielfalt an Kundenanforderungen erfiillen.

In einem vor kurzem verfassten Marktbericht geht Gartner davon aus, dass der weltweite Speichermarkt bis 2017 von derzeit US
$75,5 Mrd. auf etwa US $79,7 Mrd. wachst. Der Anteil an NAND Flash-Speicher wird auch in Zukunft rasch wachsen und bis 2017
ein Volumen von tiber 50 Prozent oder rund US $44,6 Mrd. erreichen.

Uber Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung Electronics Co. Ltd. ist ein weltweit filhrender Anbieter von Technologie, die Menschen iiberall neue Méglichkeiten
eroffnet. Durch kontinuierliche Innovation und Marktbeobachtung transformiert das Unternehmen die Welten der Fernsehgerdte,
Smartphones, Tablets, PCs, Kameras, Haushaltsgerdte, Drucker, LTE-Systeme, Medizingeréte, Halbleiter und LED-Lésungen. Bei
Samsung Electronics Co. Ltd. sind 286000 Menschen in 80 Landern beschéftigt. Der jahrliche Umsatz des Unternehmens betragt
iber US$216,7 Mrd. Fir mehr Informationen besuchen Sie bitte www.samsung.com.

Uber Samsung Semiconductor Europe

Samsung Semiconductor Europe, eine Tochtergesellschaft von Samsung Electronics Co. Ltd. Seoul, Korea, mit Sitz in Eschborn bei
Frankfurt/Main unterhalt Biiros in ganz Europa und in der Region EMEA (Middle East & Africa). Der europdische Hauptsitz ist fiir
die Marketing- und Verkaufsaktivitdten der Component Business Units von Samsung Electronics zustandig. Dazu gehéren die
Bereiche Memory, System LSI, LED und Display Business in EMEA. Fiir mehr Informationen besuchen Sie bitte
www.samsung.com/semiconductor.

Samsung und das stilisierte Samsung Design sind Warenzeichen und Servicebezeichnungen von Samsung Electronics Co. Ltd.
andere Warenzeichen befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentiimer.
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